HO3D

DEMODULACION O TRANSFERENCIA DE MODULACION DE UNA ONDA PORTADORA A OTRA (mésers, lasers
HOLS; circuitos capaces de funcionar como moduladores y demoduladores HO3C; detalles aplicables a los moduladores y a los
cambiadores de frecuenciaHO3C; demodulacion de impulsos HO3K 9/00; transformacién de tipos de modulacion de impulsos
HO3K 11/00; codificacion, decodificacién o conversion de cédigo, en genera HO3M; sistemas relés HO4B 7/14; demoduladores
adaptados a los sistemas de portadora modulada digitalmente HO4L 27/00; demoduladores sincronos adaptados a la television en

— lademodulacion o latransferencia de sefiales moduladas sobre una portadora sinusoidal 0 sobre ondas el ectromagnéticas;
— lacomparacion entre lafase o lafrecuencia de dos oscilaciones mutuamente independi entes.

HO3 CIRCUITOSELECTRONICOSBASICOS
HO3D

color HO4N 9/66)

Nota

La presente subclase cubre Unicamente:
Esguema general

DEMODULACION

Amplitud; angulo; combinado;
SUPEr-regeneraCion.........coceeereeeneruerereereneneenes 1/00; 3/00;
5/00, 9/00; 11/00

COMPARACION DE FASE O DE

TRANSFERENCIA ...t 7/00, 9/00
1/00  Demodulacion de oscilaciones moduladas en
amplitud (HO3D 5/00, HO3D 9/00, HO3D 11/00 tienen
prioridad)
1/02 Detalles
1/04 Modificaciones de demodul adores para reducir
interferencias debidas a sefiales no deseadas
1/06 Modificaciones de demodul adores para reducir la
distorsion, p. g. por realimentacion negativa
1/08 por medio de dipolos no lineales (HO3D 1/22,
HO3D 1/26, HO3D 1/28 tienen prioridad)
1/10 Diodos
1/12 con medios paraigualar las cargas en corriente
aternay en corriente continua
1/14 por medio de elementos no lineales que tienen més de
dos polos (HO3D 1/22, HO3D 1/26, HO3D 1/28 tienen
prioridad)
1/16 Tubos de descarga
1/18 Dispositivos de semiconductores
1/20 con medios para evitar un tipo de demodulacion
no deseada, p. €. evitando la deteccion por €l
anodo de un circuito de deteccion por largjilla
1/22 Circuitos homodino o circuitos sincrodino
1/24 para demodul acién de sefiales en las cuales una
banda |ateral o la portadora han sido suprimidas
total o parcialmente
1/26 por medio de tubos de tiempo de transito
1/28 por desviacion de un haz electrénico en un tubo de
descarga (HO3D 1/26 tiene prioridad)
3/00 Demodulacién de oscilaciones moduladas en angulo
(HO3D 5/00, HO3D 9/00, HO3D 11/00 tienen prioridad)
3/02 detectando la diferencia de fase entre dos sefiales
obtenidas a partir de la sefial de entrada (HO3D 3/28 a
HO3D 3/32 tienen prioridad; disposiciones del
limitador HO3G 11/00)
3/04 por recuento o integracion de periodos de
oscilaciones
3/06 por combinacion de sefiales en adicion o en
demodul adores de producto
3/08 por medio de diodos, p. €. discriminador
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FRECUENCIA ...ttt 13/00

MATERIA NO PREVISTA EN OTROS

GRUPOSDE ESTA SUBCLASE ...t 99/00
3/10 en € cual los diodos estén conduciendo

3/12
3/14
3/16
3/18
3/20

3/22

3/24

3/26

3/28

3/30
3/32

3/34

5/00

simultaneamente durante la misma mitad de
periodo de la sefial, p. g. detector de
proporcién
por medio de tubos de descarga que tienen més
de dos electrodos
por medios de dispositivos de semiconductores
gue tienen mas de dos electrodos
. por medio de resonadores electromecanicos
por medio de disposiciones de apertura sincronas
produciendo impulsos cuya amplitud o
duracién depende de la diferencia de fase
por medio de elementos activos con méas de dos
electrodos a los cuales se aplican dos sefiales
obtenidas de la sefial ademodular y que tienen una
diferencia de fase relacionada con ala desviacion
de frecuencia, p. €. detector de fase
M odificaciones de demoduladores para rechazar o
suprimir variaciones de amplitud por medio de
circuitos osciladores enclavados
por medio de una caracteristica amplitud/frecuencia
en pendiente de un circuito sintonizado o reactivo
(HO3D 3/28 a HO3D 3/32 tienen prioridad)
M odificaciones de demoduladores para reducir el
efecto de las variaciones de temperatura (control
automético de frecuencia HO3L)
por medio de tubos de tiempo de transito
por desviacion de un haz electronico en un tubo de
descarga (HO3D 3/30 tiene prioridad)
por medio de dispositivos el ectromecénicos
(HO3D 3/16 tiene prioridad) [3]

Circuitos parala demodulacion de oscilaciones
moduladas en amplitud o moduladas en angulo a
voluntad (HO3D 9/00, HO3D 11/00 tienen prioridad)



HO3D

7/00

7/02

7/04

7/06

7/08

7/10

7112

7114

7/16
7/18

7/20
7122

Transferencia de modulacion de una portadora a
otra, p. §. cambio de frecuencia (HO3D 9/00,
HO3D 11/00 tienen prioridad; amplificadores
dieléctricos, amplificadores magnéticos, amplificadores
paramétricos utilizados como cambiadores de frecuencia
HO3F)
por medio de diodos (HO3D 7/14 aHO3D 7/22 tienen
prioridad)
teniendo una caracteristica de resistencia negetiva,
p. §. diodo tunel
por medio de tubos de descarga que tienen més de
dos electrodos (HO3D 7/14 aHO3D 7/22 tienen
prioridad)
siendo aplicadas | as sefiales a ser mezcladas entre
los dos mismos electrodos
siendo aplicadas | as sefiales a ser mezcladas entre
diferentes pares de electrodos
por medio de dispositivos de semiconductores que
tienen més de dos electrodos (HO3D 7/14 a
HO3D 7/22 tienen prioridad)
Montajes equilibrados
Cambio de frecuencia mltiple
M odificaciones de |os cambiadores de frecuencia
para eliminar las frecuencias imégenes
por medio de tubos de tiempo de transito
por desviacion de un haz electrénico en un tubo de
descarga (HO3D 7/20 tiene prioridad)

9/00

9/02

9/04
9/06

11/00
11/02
11/04

11/06
11/08

13/00

99/00

Demodulacién o transferencia de modulacion de
ondas electromagnéticas moduladas (dispositivos o
sistemas para la demodulacién de laluz, transferencia de
modulacion en las ondas luminosas GO2F 2/00)

Demodulacion utilizando unainductanciay una
capacidad distribuidas, p. . enlaslineasde
alimentacion

por oscilaciones moduladas en angulo
Transferencia de modulacion utilizando inductanciay
capacidad distribuidas

Circuitos demodulador es super-regener ativos
para oscilaciones modul adas en amplitud
por medio de dispositivos semiconductores que
tienen mas de dos electrodos
para oscilaciones modul adas en angulo

por medio de dispositivos semiconductores que
tienen mas de dos electrodos

Circuitos de compar acién de fase o de frecuencia de
dos oscilaciones mutuamente independientes

Materia no prevista en otros grupos de esta
subclase [8]
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